
문제는 AI 컴퓨팅 수요가 예상보다 폭증하며 기존 전력 관리 방식이 인프라 확대의 병목으로 

작용하기 시작했다는 점입니다. Nvidia는 2027년부터 Rubin Ultra 칩 576개를 탑재한 ‘Kyber’

랙 시스템을 출하할 예정인데, 전력 사용량이 랙당 최대 1MW에 달합니다. 수십 kW 수준의 

일반적인 랙을 가동시키는 현재 전력 시스템을 유지할 경우 200kg의 구리선이 투입되어야 

하는 등 물리적 한계에 도달한 것입니다.

Nvidia는 2027년부터 Rubin Ultra 칩 576개를 탑재한 ‘Kyber’ 랙 시스템을 출하할 예정인데, 전력 사용량이 랙당 

최대 1MW에 달합니다. 수십 kW 수준의 일반적인 랙을 가동시키는 현재 전력 시스템을 유지할 경우 200kg의 

구리선이 투입되어야 하는 등 물리적 한계에 도달하게 됩니다. 젠슨 황 CEO는 800V DC 전력 시스템으로의 전환

을 대안으로 제시했습니다. 초고압 시스템으로 데이터센터의 설계, 투자, 운영 효율을 모두 잡겠다는 전략입니다. 

데이터센터 800V DC 전력 시스템 전환
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Nvidia 젠슨 황 CEO는 800V DC 전력 시스템으로의 전환을 대안으로 제시했습니다. 전압을 

높여서 전류량을 1/15로 줄이면 구리 사용량과 케이블 부피를 45% 이상 획기적으로 절감할 

수 있습니다. 또한 데이터센터 전체의 에너지 효율을 5% 개선하고, TCO(Total Cost of

Ownership, 총소유비용)를 30% 낮출 수 있다는 평가입니다.

1

엔비디아의 해법
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전장치전장치(PDU), 전원공급장치(PSU) 등을 통해 48V 직류(DC)로 변환하여 서버에 공급하는 것이 

지금까지의 구조였습니다. 단계별로 에너지 손실과 발열이 발생하여 효율이 낮아짐에도 불구

하고, 기술적 난관과 보수적인 산업 구조 그리고 오랜 기간 48V에 맞춰진 공고한 공급망 탓에 

개선의 여지가 크지 않았습니다.

출처: Nvidia



Key Insight

800V DC 생태계

이미 검증된

초고압 밸류체인
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AI 인프라

전력 패러다임 변화

Strategy

토큰(Token) 생성

효율은 생존의 문제

AI 인프라의 주도권 경쟁이 반도체 칩을 넘어 전력 관리 시스템으로 확산되고 있습니다.

800V DC 전환은 단순한 규격 변화가 아니라 물리적 한계를 극복하고 사업 효율을 대폭 끌어

올리는 또 하나의 혁신이라고 판단해야 할 것입니다. 전기차, 신재생 산업에서 이미 신뢰성을 

검증받은 소재 및 부품 생태계의 구조적 성장도 기대해 볼 수 있겠습니다.

출처: EIA(May 2026)

글로벌 데이터센터 전력 용량은 2026년 155GW로 전년 대비 +29% 급성장할 것으로 예상됩

니다. 전력 소모가 큰 고사양 칩이 발전하면서 2027년~2028년의 에너지 소비 증가폭은 더욱 

커질 것으로 추정되고 있습니다. 또한 에이전틱 AI 확산에 따라 토큰을 비용 효율적으로 생산

하는 것이 중요해지는 추세입니다. 혁신적인 전력 효율 상승 방안이 절실한 이유입니다.

800V DC 전환이 가속

될 수 있었던 배경에는 

전기차, 신재생 에너지 
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생태계가 존재합니다.

주요 전기차 기업들이 

초고속 충전을 위한 고

전압 플랫폼을 채택하

며 SiC 전력 반도체, 고
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800V DC 아키텍처는 시스템의 구성은 물론 부품 및 소재의 혁신을 요구하고 있습니다. 미국

의 Vertiv社와 대만의 Delta Electronics社는 고압 직류를 분배하는 새로운 전력 시스템을 주

도하고 있습니다. Texas Instruments社, STMicroelectronics社 등 주요 전력 반도체 기업들은 

SiC(탄화규소) 및 GaN(질화갈륨) 소재 기반의 신제품을 통해 기존 Si(실리콘) 반도체가 감당

할 수 없었던 고전압 시스템을 적극 지원하는 중입니다. Murata社, 삼성전기社 등 글로벌 

MLCC 기업들도 800V에 맞춰 제품의 스펙을 상향해나가고 있습니다. 

STMicroelectronics

주가 +172.66% 1Y

시가총액 94.1조원

STMicroelectronics NV (STM”NYQ) 최근 3년 주가 흐름                                                 출처: Financial Times

체제가 구축되었습니다. 또한 태양광 인버터 기업들은 1,500V DC 아키텍처를 글로벌 표준으

로 만든 기술력을 활용하여 데이터센터 시장으로 신제품을 출시하고 있기도 합니다.
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